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Introducéo

Neste trabalho foi desenvolvido um aplicativo
educacional para web, tendo a finalidade de uso como
ferramenta no ensino de microeletronica para alunos de
graduacae. O software para uso de forma dinamica e
interativa, com ou sem o auxilio de algum orientador, desde
que o usuario possua conhecimento basico na disciplina de
microeletronica. Sua programacdo esta fundamentada no
efeito de semicondutividade do silicio, que é o material,
atualmente, mais utilizado na fabricacao de transistores
MOS, tendo énfase no ruide, em baixas frequéncias, da
corrente que flui da fonte para o dreno. O cédigo foi
desenvolvido em linguagens padrdes de programacao para
web, com exemplo PHP, JavaScript, HTML e CSS.

Metodologia

Simulacdo grafica mostrando a relacdo de como a
corrente flui no canal de condutividade criado em um
transistor em relacao ao tempo.

Imagens para auxiliar na compreensio do
usuario/estudante na dependéncia da captura/emissao dos
portadores de carga em uma pastilha de silicio com a
corrente, logo, verifica-se qualitativamente como a
capacitancia interna do dispositivo MOS influi na corrente
ao longo do tempo.

Para auxiliar o esclarecimento do estudante, sera
disponibilizado a demonstracdao de alguns calculos
matematicos com objetivo de fornecer a compreensao tanto
matematica quanto a compreensao qualitativa do que
ocorre nos transistores disponiveis no mercado.

Ha um questionario para que o usuario saiba qual
o seu nivel de conhecimento em relagio ao assunto
proposto.

Resultados

O aplicativo esta funcionando e sendo realizado
testes em cima do mesmo para a certificacio de que nao
havera erros de calculos por parte do software e/ou erros de
compreensao por parte do usuario.

Os graficos foram gerados a partir dos resultados
obtidos dos calculos matematicos. O grafico esta sendo
ajustado para ser interativo e dinamico facilitando assim o
entendimento do usuario sobre a matéria em questao.

No questionario ha perguntas de variados niveis de
conhecimento. Todas as questoes possuem justificativa para
a resposta que sao mostradas apés o envio do questionario.

Consideracdes finais

O aplicativo para web sera utilizado por qualquer
pessoa que tenha acesso a internet, portanto, seu uso € livre,
e o mesmo foi desenvolvido para ensino, ou seja, a
compreensao dos resultados do calculo foi facilitada para
que seu uso agregue algum conhecimento ao usuario.
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